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1. 【C】下列選項中何者是能量的單位？ 

(A) 瓦特    (B) 伏特    (C) 電子伏特    (D) 庫倫 

2. 【D】下列有關半導體材料中的電洞選項中，何者是對的？ 

(A) 電洞是帶負電荷的粒子 

(B) 電洞是由電路的負電位端向正電位端移動的 

(C) 可以在原子結構內自由移動的自由正電荷粒子 

(D) 價電子脫離原子軌道後所留下的空位  

3. 【B】下列有關二極體的敘述，何者正確？ 

(A)  P 材料的空乏區中有較多的自由電子存在 

(B) 逆向偏壓時，空乏區會加大 

(C) 空乏區寬度是固定的，不受順向偏壓或逆向偏壓的影響 

(D) 所謂順向偏壓就是 P 端接負電位，N 端接正電位 

4. 【B】電洞的帶電量是多少？ 

(A)  1.610
－19 焦耳    (B)  1.610

－19 庫倫 

(C)  9.110
－31 庫倫    (D)  －1.610

－19 庫倫 

5. 【A】在電路中的某一連接點，在 0.4 秒內平均有 3.0 庫倫的負電荷流經過該連

接點，則其平均電流為多少？ 

(A)  7.5 A    (B)  3.6 A    (C)  1.2 A     (D)  22.5 A 

6. 【C】不同顏色的 LED，例如黃光與白光的顏色差異是由什麼因素來改變的？ 

(A) 電流大小   (B) 電壓大小   (C) 能帶間隙(energy gap)   (D) 消耗電功率         

7. 【D】圖 7 所示的電流-電壓特性曲線，是下列哪一個元件的電氣特性曲線？ 

 

(A)    (B)    (C)    (D)  

8. 【D】如圖 8 所示之電路，ZD 為 12 V 之稽納二極體，若 IZ = 20 mA，則 R 應

為多少歐姆？ 

 

 

(A)  1.778 Ω   (B)  1.800 Ω    (C)  0.6 kΩ         (D)  1.778 kΩ    

9. 【C】電容器使用在電子放大器電路中時，下列何者不是電容器的主要功能？ 

(A) 隔離用     (B) 耦合用     (C) 改善功率因數    (D) 濾波用     

10. 【B】半導體元件的電路符號表示法中，箭頭指示的方向是有什麼特殊含意？   

(A) 由 N 指向 P   (B) 由 P 指向 N   (C) 高電位的方向   (D) 電子流的方向 

11. 【D】有關理想電壓源的定義，下列何者是錯的？ 

(A) 內電阻為 0                  (B) 輸出電壓是固定不變的 

(C) 可以提供無限多的負載電流    (D) 內電阻為無窮大          

[圖 7] 

[圖 8] 



12. 【B】電晶體的結構中，哪一極的厚度最薄？ 

(A) 射極    (B) 基極    (C) 集極    (D) 源極 

13. 【B】圖 13 所示的電壓訊號波形，其有效值為多少？ 

 

(A)  2 V    (B)  4 V    (C)  6 V    (D)  8 V   

14. 【C】圖 14 所示為常應用於放大器設計的μA741 積體電路，使用時，要將電源

接在哪 2 支接腳？ 

 

(A)  2(負電位)、5(正電位)    (B)  2(負電位)、3(正電位)    

(C)  4(負電位)、7(正電位)    (D)  6(負電位)、8(正電位)   

15. 【A】有一正弦波電壓 vi(t) = 50sin(2,500t) mV，則此交流電壓的頻率為 

(A)  398 Hz    (B)  398 rad    (C)  1,250 Hz    (D)  1,250 rad 

16. 【C】某一交流電壓訊號 vi(t) = 141.4 cos(2πft) mV，經半波整流器整流後，其平

均值為多少？ 

(A)  89.93 mV    (B)  810.2 mV    (C)  44.96 mV    (D)  31.80 mV 

17. 【C】圖 17 所示的電路，vi(t) = 20 sin(300t) V，則輸出端 vo的最大電壓為多少

伏特？ 

 

(A)  0    (B)  5    (C)  15    (D)  20    

18. 【B】有一電晶體，基極電流 IB = 40 μA，β = 50，則其射極電流 IE 為多少？   

(A)  2 mA    (B)  2.04 mA    (C)  1.96 mA    (D)  4 mA         

19. 【D】電晶體作為開關應用時，當電晶體進入飽和區狀態，其集極-射極間的電

壓(VCE)大約為多少？  

(A)  3 V           (B)  0.8 V        (C)  0.7 V        (D)  0.2 V  

20. 
【B】 是何種電子元件的符號？ 

(A)  NPN電晶體    (B)  N通道 JFET  (C)  P通道 JFET   (D)  N通道MOSFET         

21. 【B】圖 21 中的理想運算放大器，Vi為正弦波，則 Vo之波形為： 

 
(A) 三角波    (B) 方波         (C) 脈衝波      (D) 反相正弦波 

22. 【A】在 P 通道空乏型 MOSFET 的閘極加上正電壓時，其通道寬度會有什麼變

化？ 

(A) 變窄      (B) 變更寬       (C) 不受影響    (D) 短路 

23. 【C】雙極性接面電晶體(BJT)當工作於線性放大器的作用時，下列何者是正確

的偏壓設計？ 

(A)  BE 接面是逆向偏壓，BC 接面為逆向偏壓 

(B)  BE 接面是逆向偏壓，BC 接面為順向偏壓 

(C)  BE 接面是順向偏壓，BC 接面為逆向偏壓 

(D)  BE 接面是順向偏壓，BC 接面為順向偏壓         

24. 【D】JFET 場效電晶體之汲極到源極間的通道，其有效寬度會隨著 VGS 逆向偏

壓增加而減小，當 VGS=VP時通道寬度降為零，VP稱為 

(A) 飽和電壓    (B) 截止電壓    (C) 開路電壓    (D) 夾止電壓  

25. 【B】某電源供應器在未連接負載時的開路電壓為 30 V，調整到滿載後之滿載

電壓為 28 V，則此電源供應器的電壓調整率為多少？   

(A)  6.67%       (B)  7.14%        (C)  10%       (D)  15% 

26. 【C】電晶體電路在進行交流小訊號分析時，下列選項何者是對的？ 

(A) 電容器視為開路    (B) 電壓源視為開路 

(C) 電容器視為短路    (D) 電流源視為短路 

[圖 13] 
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27. 【D】電晶體共集極 CC 組態的電路結構，其輸入電壓和輸出電壓的關係，下列

選項何者正確？ 

(A) 輸入電壓小於輸出電壓    (B) 輸入電壓和輸出電壓相位差 180o  

(C) 輸入電壓等於輸出電壓    (D) 輸出電壓略小於輸入電壓 

28. 【C】在電晶體共射極組態的電路之輸入端加上 vi(t) = 1sin(10000t) mV，電壓放

大率為 Av，則其輸出端的信號 vo(t)的波形為： 

(A)  Av sin(10000t) mV         (B)  Av cos(10000t) mV  

(C)  －Av sin(10000t) mV       (D)  (1/Av)sin(10000t) mV 

29. 【C】某一直流電源供應器的等效電路，內電勢為 20 V、內電阻為 2 Ω，連接到

一個負載電阻上，當負載電阻調整到多少歐姆時，可以在負載電阻上得到最大

功率？ 

(A)  8 Ω    (B)  4 Ω    (C)  2 Ω    (D)  1 Ω    

30. 【D】前題中，當負載電阻可以得到最大功率時，此消耗電功率為多少瓦特？ 

(A)  400    (B)  200    (C)  100    (D)  50    

31. 【B】共射極放大器，射極電阻 RE=500Ω，從基極端所測量到的等效電阻為多少？ 

(A)  βRE    (B)  (1+β)RE    (C)  RE/β    (D)  RE/(1+β)         

32. 【C】有關理想運算放大器特性的敘述，下列選項何者錯誤？ 

(A) 輸入阻抗無限大    (B) 頻帶寬度無限大 

(C) 輸出阻抗無限大    (D) 電壓增益無限大  

33. 【A】圖 33 的運算放大器電路，其特性與功能符合下列哪一個選項？ 

 

(A) 高通濾波器   (B) 低通濾波器   (C) 積分電路   (D) 比例放大器 

34. 【B】在電晶體共射極放大器的射極串接電阻 RE，並且不在射極電阻 RE旁並聯

電容，則下列選項何者正確？ 

(A) 電壓增益上升    (B) 電壓增益降低 

(C) 輸入阻抗降低    (D) 熱穩定性降低 

35. 【B】圖 35 的運算放大器電路，Vi =1.5 mV，則輸出電壓 Vo為多少？ 

 

(A)  +37.5 mV    (B)  −37.5 mV    (C)  +18 V    (D)  −18 V 

36. 【C】某一放大器的電壓增益為+40 dB，這意思是說： 

(A) 電壓增益 Av =200    (B) 電壓增益 Av =40  

(C) 電壓增益 Av =100    (D) 輸出訊號比輸入訊號小 40 倍  

37. 【C】所謂 0 dBm 是指在 600 Ω的負載電阻上消耗多少瓦特的電功率？ 

(A)  0 W         (B)  1 W        (C)  1 mW     (D)  0.6 W  

38. 【D】表 38 為某一個 2 輸入、1 輸出的邏輯閘的真值表，這個邏輯閘稱為： 

  

 

(A)  AND gate 及閘    (B)  OR gate 或閘 

(C)  NOT gate 反閘     (D)  Exclusive OR gate 斥或閘 

39. 【A】圖 39 所示為由 PMOS 和 NMOS 所完成的邏輯閘，簡稱為： 

 

(A)  CMOS    (B)  PNMOS    (C) 延遲閘    (D)  OLED 

[圖 33] 

[圖 35] 

[表 38] 

[圖 39] 



40. 【C】圖 40 的二極體電路，以高電位 10 V 當作邏輯 1，0 V 當作邏輯 0；則其

功能是什麼閘？ 

 

(A)  NAND 閘    (B)  AND 閘    (C)  OR 閘    (D)  NOR 閘 

41. 【A】圖 41 的運算放大器電路，Vi =3.0 mV，則輸出電壓 Vo為多少？ 

 

(A)  +33 mV     (B)  −33 mV    (C)  +30 mV    (D)  +3.0 mV 

42. 【B】多級放大器(cascade amplifier)間有不同的耦合方式，下列選項中，何者之

低頻響應最好？ 

(A) 電阻電容耦合                  (B) 直接耦合 

(C) 電感配合運算放大器隔離耦合    (D) 變壓器耦合          

43. 【D】為了避免前後 2 個放大器間的直流偏壓設計互相干擾，2 個放大器之間加

入何種電子元件可以達成隔離目的？ 

(A) 串聯電感器    (B) 並聯電感器    (C) 串接電阻    (D) 串聯電容器          

44. 【A】戴維寧等效電路是由負載端的何種電氣參數所構成？ 

(A) 開路電壓串接等效電阻    (B) 開路電壓並接等效電阻 

(C) 短路電流串接等效電阻    (D) 短路電壓並接等效電阻          

45. 【C】電晶體的電流放大率β=50，則其電流放大率α為多少？ 

(A)  1.02    (B)  1.0    (C)  0.980    (D)  0.88 

46. 【D】由 R = 10 Ω、L = 25 mH、C = 0.4 μF 所組成的串聯電路，當頻率調整到多

少以上時，此電路的電流時相一定會落後電壓？ 

(A)  550 Hz    (B)  900 Hz    (C)  1,250 Hz    (D)  1,600 Hz  

47. 【D】下列的選項中，何者不屬於電壓隨耦器電路(單位電壓緩衝器)功能？ 

(A) 共汲極放大器  (B) 共集極放大器  (C) 達靈頓電路  (D) 共基極放大器 

48. 【A】下列各種電子零件的輸入阻抗依照由高到低排列，哪個選項是對的？ 

(A)  CMOS > JFET > BJT    (B)  JFET > MOSFET > BJT 

(C)  CMOS > BJT > JFET    (D)  JFET > BJT > MOSFET 

49. 【B】電晶體放大器有 CE、CB、CC 三種電路結構，其輸入阻抗依大小排列順

序為： 

(A)  CE > CB > CC    (B)  CC > CE > CB  

(C)  CC > CB > CE    (D)  CB > CE > CC   

50. 【D】下列有關電晶體放大器組態的特性選項，何者是正確？   

(A) 共基極放大器電壓增益與集極電阻成反比 

(B) 輸入阻抗最高的是共基極放大器 

(C) 共射極放大器之輸入訊號與輸出訊號同相位 

(D) 共集極放大器電壓增益略小於 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試題完 

[圖 40] 

[圖 41] 


